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Modulo fotovoltaico.... Interesse
Resposta do modelo = modulo
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Como saber se um modelo é adequado?

Pergunta de 1 milhdo de dolares
Variaveis utilizadas

Informacodes disponiveis pelo fabricante
Complexidade versus necessidade
Processamento computacional

Comparar resultados reais com simulados em diferentes condicdoes de operacao



Modulo Fotovoltaico: Curvas Caracteristicas
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Modelo Matematico 1 - Um Diodo

ideal PV cell

I
—

§ ; AMA—— p
Iy d‘) lfd R, Ry V —— 1000 W/ |

—— 800 W/m?

1 600 W/m?

| 400 Wim? |

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays.
IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009.



Modelo Matematico 1

ideal PV cell
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Modelo Matematico 1
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N kT / q a é a constante de idealidade do diodo.
1 <ax L9

q é a carga elementar do elétron [1.60217646 - 10~ C]
T [K] é a temperaura da juncao p-n

k é a constante de Boltzmann [1.3806503 - 10~**J /K]

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays.

IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009.
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Modelo Matematico 1
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Modelo Matematico 1
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Modelo Matematico 1

Solucdo através de um método iterativo
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VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays.
IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009.
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Modelo Matematico 1 - Método Iterativo

Inicia Rs = 0 e vai aumentando Escolha de Rs
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VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays.
IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009.




Modelo Matematico 1

Download do método iterativo no site do Prof. Marcelo Villalva:

https://sites.google.com/site/mvillalva/pvmodel

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; FILHO, E. R. Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays.
IEEE Trans. Power Electron., v. 24, n. 5, p. 1198-1208, 2009.



Modelo Matematico 1 - Dados Datasheet

DADOS ELETRICOS/STC*

CSeuU 330P
Poténcia nominal max. (Pmax) 330W
Tensao operacional ideal (Vmp) 37,2V
Corrente operacional ideal (Imp) 8,88 A
Tensao de circuito aberto (Voc) 45,6V
Corrente de curto-circuito (Isc) 9,45 A

Eficiéncia do maddulo 16,97%
CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA
Especificacao Dados
Coeficiente de temperatura (Pmax) -0,41%/°C
Coeficiente de temperatura (Voc) -0,31%/°C
Coeficiente de temperatura (Isc) 0,053%/°C

Temperatura operacional nominal da célula 452 °C

Fonte: https://download.aldo.com.br/pdfprodutos/Produto34223IdArquivo4478.pdf
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Modelo Simplificado - Linearizado
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C: Vth ‘v'i“, Tensao operacional ideal (Vmp) 37,2V

Corrente operacional ideal (Imp) 8,88 A
Tensao de circuito aberto (Voc) 45,6V
Corrente de curto-circuito (Isc) 9,45 A
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Fonte: https://download.aldo.com.br/pdfprodutos/Produto34223IdArquivo4478.pdf



Modelo Linearizado x Modelo com 1 Diodo
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www.gesep.ufv.br
Gesep
gesep_vicosa
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EStimate - Sistemas
Fotovoltaicos

. Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.developer.gesep.estimate
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